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Kisittele 5 tehtiivii, aikaa 3 tuntia.

1. Polyelektrolyyttien kerroskasvatusmenetelms (layer-by-layer).
Kuvaa sen perusteet, kuvaile materiaaleja, joille se soveltuu, miksi menetelmé on tarked,

ja esittele yksi sovellus. "

2. Ohessa lohkopolymeerimolekyyli, joka koostuu polystyreenipaésti (PS, pituus 25 000
g/mol) sekd polyisopreenipddstd (PI, pituus 75 000 g/mol). Muodostaako tillaisten
polymeerien systeemi rakenteita; jos muodostaa, niin minkélaisia; perustele. Miten
rakenne muuttuu, jos polystyreenin pituus on 50000 g/mol ja polyisopreenin samaten
50000 g/mol.

Huom, vastauksessa riittdd “nikemyksellisyys”, siis en oleta ett pystyisit “tarkalleen” tietdimadn, mitkd
rakenteet todella ovat. Térkeint4 ettd muodostat jirkevin hypoteesin.
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3. Tarkastellaan kullan nanohiukkasten erityisominaisuuksia.

Mitd uusia ominaisuuksia havaitaan kullassa, kun “kultakimpaleen” ainemasrai
pienennetdén makroskooppisesta ainemdérdisti nanohiukkasiksi (kuvaa kaksi uutta
ominaisuutta, perustele).

4. Litografiamenetelmisti, niiden kemiasta ja materiaaleista

Perinteinen litografiamenetelmé elektroniikkapiirien valmistamiseksi on valolitografia.
Tarkastellaan uusia “pehmein litografian” menetelmis: Kuvaa miten voit kuvioida pintaa
painamalla leimasimella (stamping). Miksi self-assembled monolayer-tekniikka (SAM)
on tésséd hyodyllinen.

5. Hiilen nanoputket

Kuvaa ja perustele 3 erilaista syytd miksi hiilen nanoputket ovat tieteellisesti ja
teknologisesti kiinnostavia.
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